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Полупроводниковые лазеры применяются в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС), технологиях формообразования, резки и сварки различных материалов, медицине для диагностики и лечения различных заболеваний, системах военного назначения, научных исследованиях, измерительной технике и др [
]. Лазеры этого типа имеют большой диапазон генерируемой мощности в непрерывном и импульсном режимах, большое быстродействие при импульсной модуляции, частота излучения может перестраиваться в проделах области люминесценции. По сравнению с другими типами лазеров они имеют меньшие вес и габариты и наибольший коэффициент полезного действия. Одно из самых больших применений полупроводниковые лазеры находят в волоконно-оптических линиях связи. Известно, что полоса прозрачности ВОЛС в диапазоне длин волн (1,5 – 3) мкм значительно шире спектров передаваемых сигналов. По этой причине в последние годы возник интерес к исследованиям по созданию лазеров на полупроводниках АIIВVI и АIIIВV, легированных ионами Cr2+, Co2+, Ni2+ и Fe2+ и редкоземельных элементов.
C появлением общей теории лигандной структуры окружения ионов группы железа (Co2+, Ni2+ и Fe2+) [
, 
] появилась возможность рассчитать весь набор параметров областей люминесценции ионов группы железа в полупроводниках АIIВVI.
Целью работы является расчёт параметров массива областей люминесценции в ионах Co2+, Ni2+ и Fe2+, введённых в полупроводники АIIВVI в диапазоне длин волн (1,5 – 3) мкм и сравнение результатов расчёта с результатами экспериментальных исследований других авторов.
***

С использованием нового способа аппроксимационной параметризации матриц для легированных Co2+, Ni2+ и Fe2+ материалов AIIBVI, определены спектральные области люминесценции, силы осцилляторов и времена жизни для каждого перехода в ионах Co2+, Ni2+ и Fe2+ в массиве ZnO, ZnS, ZnSe, ZnTe, CdO, CdS, CdSe, CdTe. 

Полученные расчетные значения спектральных областей люминесценции совпадают со значениями, полученными в ранее выполненных экспериментальных исследованиях другими авторами, что подтверждает правильность выбранного метода расчета.

�. Гоголева Н.Г. Применение лазеров в науке, технике и медицине, Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2007.


�. Кустов Е.Ф., Басиева И.Т. Матрицы энергии и сил осцилляторов электро-дипольных переходов в ионах 3dn(n=2,3,4,6,7,8) конфигураций (Cr2+, Co2+, Fe2+, Ni2+) в кристаллических полях любой симметрии. Реестр базы данных №2012621086 от 19.10.2012.


� . Кустов Е.Ф., Басиева И.Т. Расчет оптических спектров ионов Cr2+, Cr3+, Cr4+, Co2+, Co3+, Fe2+, Ni2+) в полупроводниках AIIBVI, AIIIBV. Реестр программ для ЭВМ №2012619507 от 19.10.2012.





